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U100 ITOA 2541) U350 IMCA 640)
Nr Napiecie Nr Napiecie Nr Napiecie Nr Napiecie
kon vt kod (V! kon  tyj ko, [v]
1 4.7 9 79 1 8.8 9 6.1
2 47 10 3.0 2 0.0 10 5,8
3 ~NQ7 n 12 3 2.2 n 0.0
4 57 2 38 4 0,0 12 28
S 7.4 13 0,0 5 2,2 13 86
6 11,3 14 7.2 6 01 14 114
7 3.0 15 47 7 0,4 15 86
8 79 16 47 6 76/02 16 00
U450 (A 2320) U201 (UL 1244N)
Nr Napiecie Nr Napiecie Nr Napiecie Nr( Napiecie
ko v kon. 1v] kon  tvl kon  [VJ
1 21 9 nu1 1 0,0 8 37
2 7.7 10 71 2 17 9 2.6
3 72 n 5.0 3 - 10 -
4 7,9 12 71 4 4.5 11 106
5 6,6 13 49 5 31+35 12 53
6 79 14 7.1 6 - 13 17
7 0,0 15 71 7 2.6 14 17
9 2,2 16 0,0
T100 T101 T350 T401 T402 T603
E > 15 31 2.2 0,0 0.0 0.0
B 3 2,2 3,7 29 0.1/0,7 0.2 0,6
K 11,3 7.8 11,3  40/116 78 0.5
T600 T601 T650 T651 T652 T653
E > 152 0.0 0.0 0,0 0.0 13.0
B 2 146 -2,2 0.4 -0.5 0.5 13.0
K J 04 286 228 126 19 25.3

UMN 2001-4

'S
Kao3 K601 K802
1

b * A I i T
rog 22 1 HEEW
.. mnl
jjn3 1 mmmmm
. 1 H |
T--Z-S-QY----,_;;_ ----- 11034 1

TT

Ir

Li

Nopiecig stofe no wyprowadzeniach uktadéw scalonych
i elektrodach tranzystoréw i tyrystoro

IMCA6S0)
Nr Napigcie Nr Napigcie
koh ] kod (v
1 34 9 62
2 00 10 84
3 35 1 75
4 0,0 12 9.6
5 43 13 10,0
6 - 14 115
7 — 15 100
8 41 15 09

kon

~ o o M w N R

T451

122
121

200

T654

13.0
13.0
0,0

VI
0,0
21
8.6
4,3
-0.4

0.1

T452

6.6
71
121

T 655

0.0
01
11,3

Nr Napiecie Nr Napiecie

kon Jv1

1 52

2 03

3 11

4 00

5 4,2-r55
6 2B+61
7 6.0

8 15

hori 1V1
9 15
10 59
1n 42
12 73
13 114
14 464-5,5
15 56
16 0,7

U251 (UL 1262N)

Nr Napiecie Ny Napigcie
g kon

I\4

8 13
9 0.0

U 202 {UL 1481P)

Nr. Najecie
kon kon V!

1 186 7 9,0

Nr  Napiecie

U301 (TDA 7170S) U550 (ULY 7741)

Uktady scalone

nn nnmnm,

10
11
12

QU
48
43

kierunek nume-
racji wyprowadzen

Tranzystory i tyrystory

13 4.2
14 43

T653 T454

128 6.6
126 71

200 126

T656 T657

0.0 0,6
0.5 12
0,6 6.3

2 - 8 0,3
3 - 9 0.0
4 180 10 0.0
5 0,6 n -

6 13 12 93

TL55 T456  T550

132 66 0.9
131 71 15
200 131 19

T700 T701 T750

17,9 19 00
171 2,4 02r0.6

12,0 171 49120

Nr Napiecie Nr  Napiecie Nr Nap. Nr Nap-
on vl kon V] kog ty] ko M
1 57 7 64 1 5
227 8 -0.3 2 01 6 15
3 16 9 26 3 01 7 120
4 138 10 21 4 66 9 -
5 260 1 46
6 63 12 51
TH 600
G £ 0,0
& 16
o
Uwagi: Kz -0,2

1Wylaczniki w bloku regulacji narysowane sag
W pozycji spoczynkowej (wycisnietej).

2 Napigcia state pomierzono miernikiem
V640 Merotronik przy normalnej pracy
odbiornika.

3. Napiecia state na T600, T601, TH600 zmie-
rzono wzgledem emitera T601.

4, Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia
zmian wynikajacych z postepu technicznego.
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Oznaczenia wyprowadzen gtowicy

Nre ®O® ® © © ©
IVi NM > Yy > CJU.
Xoons S XK— 2
Numeracja elementéw
upB 1002 1-99 UMD 2020
ueC 2010 50-99 UMW 2010
UMP 005 100- 19 UMK 2001
UMF 1005  200- 299 UME 2010
MS 1002 250 -299 UMZ 2010
uMU 2010 300.-399 UPB 2010
UMO 2001 350-399 UMN 2001
Oznaczenia rezystorow
— 0,i25w —m — 1W
025W —QD~ 2w
osw —CYD— sw

<+(0- 999

950 -999

SO00-599

550 - 599

600 - 699

650 —199

800-BA9

ew

10w

Produkcyjne oznaczenia diod

Typ diody

BA 157

159

159

BAVP 17

18

19

20

21

BAYP61
BYP 150-100
BYP 150-200
BYP 150-300
BYP 150-WO0
BYP 150-600
8YP W1-50
100
BYP W1-200
<¥0l-wo
800
800
1000

1
czerwony
biaty
zielony
brazowy
brazowy
brazowy
czerwony
czerwony
264ty
szary
264ty
zielony
czerwony
biaty
szary
czerwony
26ty
zielony
niebieski
biaty
brazowy

Kolor Daska
2

czerwony
biaty
zielony
fioletowy
szary
biaty
czarny
brazowy
brazowy
szary
264ty
zielony
czerwony
biaty

szary
264ty
zielony
czerwony
biaty

Wykaz blokéw i modutow

UBC2010 - blok regulacji

UBP1002 blok wielkiej i pcéredniej
czestotliwosci

UM02001 ~ modut dekodera SECAM

UM02020 - modut luminancji

UME 2010, - modut korekcji

UMF 1005 - modut fonii

UMK 2001 ~ modut kineskopu

UMN 2001 - modut przeciwzakiéceniowy

UMP 1005 = modut posredniej czestotliwosci

MS 1002 - modut synchronizacji

UMW2010 moaut matryc i wzmacniaczy
RGB

UMV2010 - modut odchylania pionowego

UM2 2010 - modut przetwornicy

UPB 2010 _ pilyta bazowa
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